HS-RADIATOR-MH1

Wprowadzenie

HIKSEMI

Hiksemi HS-RADIATOR-MH1 to chtodzenie dysku SSD. Wykonane jest ze stopu aluminium i wykorzystuje projekt gestego
uzebrowania. Zamontowanie dysku SSD w radiatorze pozwala efektywne zwiekszy¢ powierzchnie odprowadzania ciepta
z dysku. Kontakt dysku z materiatem termoprzewodzacym dotgczonym do zestawu skutecznie obniza temperature
dysku pod obcigzeniem, co zapobiega spadkom wydajnosci spowodowanym przegrzaniem. Radiator kompatybilny jest
z dyskami M.2 2280.

Cechy

Hangzhou Hikstorage Technology Co.,Ltd.

Skuteczne i wydajne
odprowadzanie ciepta

Radiator wykonany z aluminium
umozliwia szybkie rozproszenie ciepta i
utrzymuje nizszg temperature dysku, co
pozwala na jego wydajniejszg i
efektywniejszg prace.

Skrupulatnie przemyslana

konstrukcja

Przemyslana konstrukcja z aluminium w
potaczeniu z zebrowaniem pozwala na
jeszcze lepsze odprowadzanie ciepta.

tatwy montaz

Prostota i przejrzysta instrukcja
sprawiajg, ze montaz radiatora staje sie
dziecinnie prosty.

Zastosowanie

Radiator kompatybilny jest z dyskami SSD
M.2 2280

Hangzhou, Zhejiang,China.

Modele

HS-RADIATOR-MH1

Aby uzyskaé szczegdtowe informacje o modelu,
skontaktu;j sie z lokalnym przedstawicielem
handlowym.
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HIKSEMI

Specyfikacja

Model HS-RADIATOR-MH1
UL 22x80 mm (H: 2-4 mm)
dyskami
Materiat wykonania Aluminium
Efektywne obnizenie <25°C
temperatury
Urzadzenia Komputery stacjonarne, PS5 itd.
Wymiary (mm) 73x22x9
Waga 23,8¢g
Gwarancja 3 lata

*Efektywna redukcja temperatury odnosi sie do réznicy temperatur miedzy dyskiem z zamontowanym radiatorem, a
dyskiem bez zamontowanego radiatora. Rzeczywista réznica temperatur zalezna jest od wielu czynnikow, takich jak
moc oraz liczba wentylatoréw zamontowanych w komputerze, ilosci przestrzeni w obudowie itd.

Historia zmian
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Dane mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Wszelkie prawa zastrzezone.

O ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej, HIKSTORAGE nie udziela zadnych rekojmi, gwarancji ani
oswiadczen, wyraznych lub dorozumianych, w odniesieniu do przedstawione] karty produktowej oraz jakichkolwiek
informacji w niej zawartych.
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HIKSEMI

Dokument zawiera informacje dotyczgce uzywania i zarzadzania produktem. Zdjecia, wykresy, obrazy i wszystkie inne
informacje zawarte w karcie produktu stuzg wytgcznie do opisu produktu. Informacje zawarte w dokumencie moga
ulec zmianie bez powiadomienia, z powodu aktualizacji oprogramowania sprzetowego lub innych. Najnowszg wersje
tej instrukcji mozna znalez¢ na stronie HIKSTORAGE (www.hiksemitech.com).
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